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研究成果の概要 

ファンデルワールス積層による原子層の自在配列→ARPESによるバンド構造決定→理論計算

によるバンド計算→物性設計・制御・創発のループを効率的に駆動して研究を推進した。2次元物

質をツイスト積層して、「原子層 A + 原子層 A = ?」「原子層 A + 原子層 B = ?」の答えを系統的に

探求している。WTe2 + WTe2対称性制御、ReSe2 + ReSe2対称性制御、WSe2負性微分抵抗素子

の開発、多層MoS2のミニギャップに起因する負性微分抵抗の実証、ツイスト 2層WSe2の TEM

観察で大きな進展を得た。 
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